(D Germanium-pnp-Legierungstransistor GC112

Der NF-Transistor GC 112 ist ein legierter Ge-pnp-Flichentransistor in dem
Gehduse = TO 18

Der Einsatz ist vornehmlich in MF-Stufen fiir Stever- und Regelungszwecke
mit gréBerer Sperrspannung.

Statische Kennwerte (fir &, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrome —lcpo = 1,5= 15uA bei —=Ucp = 6V
—lceo = 105 = 600 pA bei —Ugcg =6V
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Kollektorreststrom als Funktion der 00

Sperrschichttemperatur
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Kaollektorstrom

le < 10 mA (bei Ugglt) = U_ + U_ ()
U_=686-42Y

U, =90+ 5V

Stromverstirkungsfaktor in Emitterschaltung
hote =11...35 bei =Ugg =6 ¥V, —)c = 2 mA

irmewiderstand Ry = 0,43 W
Grenzwerte (fir 3, = 45°C)
—Unio = 10V
—Ucgs = 80V (bel Rgg = 0(1)
-l = 125 mA
—la = 25mA
le = 150 mA
8 = 75°C
#, = 65°C
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Bestellbezeichnung fir einen Transistor: Transistor GC 112
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